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外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明为一种有利于改善电子和空穴注入平衡的星形结构的高分子电致
发光材料。该材料是从核发射出三条支链，三条支链可以是分别对空穴
和电子具有良好传输作用的p－n嵌段型链，或者其中一条是p－型链，另
两条是n－型链，或者其中一条是n－型链，另两条是p－型链。这种结构
的分子有利于电子与空穴的注入平衡，并且能防止分子间聚集，避免荧
光淬灭，从而提高材料和电致发光器件的发光效率。
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